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a) Gib ugs1 in Abhéngigkeit von u; und ugs, in Abhangigkeit von ugs; und Ug an.

b) Gib ig; in Abh&ngigkeit von ig; und u, in Abh&ngigkeit von ugs; an.

C) In welchem Betriebsbereich befindet sich T; fir u; = 0V? Gib fur diesen Fall uge;,

ig1, Ugs2 und ig2 @n.

d) In welchem Betriebsbereich ist T2 in diesem Fall? Gib ugs1, Ugsz und u, an.

e) U; wird nun auf 1V erhéht. In welchem Betriebsbereich befinden sich T; und T, fiir

0 <u; <1Vund firu; = 1V

f) Nun gelte u; = 5V. Gib die Betriebsbereiche von T, und T, an sowie Ugs1, Uds1, id1,

Ugs2, Uds2, iz Und ua.
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Es gelte: S, =2-10 77 und S5, =10 77
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Fir u; = 2.5V ist T; im linearen und T, im Sattigungsbereich. Des Weiteren gilt:

igt = -igp = 1.125mA; Ugst = Uo = 0.439V; Ugsr = -2.5V;

Ugs2 = -4.561V

g) Berechne die Elemente g, und g, des Kleinsignalersatzschaltbildes von T; und T,

fUr diesen Arbeitspunkt und zeichne das KS-ESB des gesamten Inverters



